)

Verlug: Verlag filr Standardisierung — Bezug: Standardversand, 7010 Leipzig, Postfach 1068

Facﬁbereichstandard

DK 621.382. Mai 1987
A T ey,
D he Integrierte Halbleiterschaltkreise TG L
iy O

Bemﬁrgtasche

5 J'fr

Repﬁﬁlk

Unlpolurer Festwertspeicher-Schaltkreis
UJ2632DC 45

Technische Bedingungen

Gruppe 137 87

NonynpoBoaHKKOBLIE MHTErPAALHLIE CXEMLI; Yuvnonspraa cxema NOCTGRHKOTG 3anommuHaowers ycTpoictea U 2632 BC 45;

Texnuyackme ycnosun

Semiconductor integrated circuits; Unipolar re'ud—onl'y memary circuit U 2632 DC 45; Detail specification

Deskriptoren:
Umfang 7 Seiten

Verbindlich ab 1. 3. 1988

Integrierter Halbleiterschaltkreis;

Festwertspeicher-Schalthrais {PROM)

-Veraniwortli&/best&tigt: 20. 5. 1987, VEB Kombinat Mikroalekironik, Erfurt

1. ALLGEMEINES

1.1. Aligemeine technisch
nach TGL 24 951

1.2. Integrationsgrad
Integrationsgrad 5

1.3. Bereichnung

Schaltkreis U 2632 DC 45, TGL 42 810

1.4. Kennzeichnung

e Bedingungen

U 2632 DC 45-XXX

Das jeweilige Bitmuster wird durch eine 3stellige Kenn-
zaht {-XXX} gekennzeichnet. Die Kennzaht ist Bestandteil
der Typbezeichnung. Sie ist auf das Gehéuse aufrustem-

peln.
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Die Kennzahl ist bei der Bestellung eines neuen -Bit-
musters durch den Schaltkreishersteiler festzulegen und
dem Besteller mitzuteifen.

Biimuster nach Festlegung des Herstellers,

2. TECHNISCHE FORDERUNGEN

2.1. Kenstruktion

2.1.1. Bauform, Ausfithrung

Bauform: 21.4.23,2,24 nach TGL 26 713
Ausfithrung: Plastgeh&use

2.1.2. Masse

329

2.1.3. AnschluBbelegung, Schaltzeichen
AnschiuBbelegung:

Markierung 11 dissem Roum
henngeichnel dia Seite mit An..
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2.2, Funktionsheschreibung

Der Schailtkreis Ist ein beim Hersteller elektrisch pio-
grammierter Festwertspeicher (PROM) mit einer Speicher-
kopazitit von 32 768 bit, die Organisation Kt 4098 X
8 bit. Zur Auswah! des Spelcherlnhaltes stehen 12 Adres-
seneingdnge, Spaltencuswahl A0 bis A3 und Zeilenaus-
wahl Ad bis A11, zur Verfigung.

Der Schaltkreis besitzt einen Chi]é-Aktivierungseingong
{CE) und einen kombinierten Eingang (OE/Uee) zur Frei-
gabe der Ausgénge.

Im Ruhezustand '(_ﬁ = Ui} sind die Dutenunslchlﬁsse
D0 bis D7 hochohmig, die Stromaufnahme betrGgt etwa
20 % des im ausgewédhlten Zustand erforderlichen Wer-

tes. Die Aktivierung des Chips erfoigt mit CE = Un mit
gleicher Zugriffszeit wie beim Wechsel der Adressen. Mit

dem Eingang OE/Ure ist im Folle eines aktivierten Scholt-
kreises (CE = Ui} eine Beeinflussung des Zustandes der

Ausgédnge DO bis D7 mbglich. Fiir OF = U befinden
sich die Anschlisse DO bis D7 im hochohmigen Zustand,

die Freigabe erfolgt mit OF = U.

Alle Eingdinge des Schaltkreises und die Anschliisse Do,
bis D7 sind mit -integrierten Gateschutzelementen ver-
sghan.

Tabelle 1

Anschlufl

Betriebsart

24 | 20| 18 | ¢ bis 11,13 bis 17

Lesen Uee | Wit | Un Datenausg'dbe

Ruhezustond Uee | Ut Un

Ausgidnge hochohmiger Zustand

nicht Uee j Ui | Va

ousgewahit
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23 Elekuische Eigenschaften

2.3.1. Houpt- und NebenkenngréBen

Haupi- und NebenkenngréBen gelten bei Betriebs-
bedingungen nach Abschnitt 2.4, Staiische Stromguf-
nahme.sowie Lingangs- und Ausgangskopazititen gel-
ten tir eine Umgebungstemperatur von 25 °C.

Tobelle 1
Einstellwerte
] . — - Priif- Bowee- MeB-
KenrigréPe Kleinst- | OrdBt- | e | Un | Um | OE/ | Wo | 1o U | #a | pate. | 9% | scholtung
) wert wert Uk - RIE krite- nach
v viv]ivivimal v || 2] o | Abschnitt
Eingangs- ' 10 |o —~I825| — | =1~ | 0| w0 A a
reststrom
l #A L _ . L K
10 ) 0
und B —
70 '
— 4.6.2.
QE/Upr- - 300 525 — {1 525] 525 —~— — (4} 70 A a
Eingangs- ' —— |
reststrom J_QOO_
lz HA 300 0
- | und B —
) 70
Ausgangs- 10 5251 08 12 525 | 10 1 — — 70 A a
reststrom T wund -
o | #A 160 5,25 S
10 - _ 0 ) 2
und B —
70
L-Ausgangs- 041475, 08 12 08 4 — | &1 - | 70 A e
spannyng . i .
Uou V o8 K
- 0,4 0
und <] —
70
6.4,
H-Ausgangs- | 2.4 — 4751 08 |2 08| — [{—04| — : 70 A | a 4
sponnung :
' o W 2 ¢ K
2.4 0
vnd
” 70
Statische 150 525 08 | 5251 0,8 — - — 25 A —
Strom- :
aufnghme
akiiv
lcc mA )
Statische an 5251 08 525|525 - — — 25 A — 4.6.5,
Strom- )
aufnohme .
im Ruhe-
hetrieb
lecen mA
Fingangs- & L= - |.— — - _ 1 - 25 B —
kapozitit :
auBer
OE/Upee
_CL} pF
Eingangs- 20 - =1 —| =] —|—125 B — | 166
kapazitdt
QE/Urr
S = T -1 _ .
Ausgangs- 12 - - — — — -— - | 25 B —
kapazitét
Co _pF

Fortsetzung der Tahelle 1
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Fortsetzung der Tabkelle 1

Einstellwerte
| 5 — Prife | oo | MeB-
Kenngrste | Kleinst-) GroBt | tee | Un | Un | OE/| Vo | To | Un | B¢ | poge | "9 | schaltung
. wert wert Ues, | gorie krite- nach
viviviv!iv i mAa|lVv | fum 1 Abschnitt
Tavov  ns 450 4751 08 | 2 — - - = 70 A a, K
Adressen- T
zugriffs- 0
-f}eat und B —_
70
_ Tewey ns 450 4751 08 | 2 — = — - 70 A a, K
CE-
Zugriffs- 0
f}eit und B —
70
Tolpy ns 120 £751 8 | 2 — — — — 70 A R K_
Verztge- '
rungszsit 0
QE-Ausgang und B —
Clkti\' "
Towpz nis — 100 475 |08 ;2 - —_ — - 70 A a, K
Verzs PR LS L S 4.6.7.
erzige- :
rungsrait * o
OE-Ausgang und B —_—
%ochahmig . 70
Tcwpz  ns 120 475108 ;2 - - - - 70 A a K-
Verzdge- '
rungszelt 0
CE-Ausgang und B —
2hc.n:!flolr}rrtig 70
Taxox  ns Q - 475108 |2 - — — — 70 A a, K
Haltezeit
der Ausgangs-
information
nach b B —
Adressen- und
wechse! 70
%

1 Bewertet wird bei Uoyn =2V und UpL = 68 YV :
2 Bewertet wird nur der Ubergang UoL In den hochohmigen
Zustand. Die Bewertung erfolgt bei Ug = 0,45 V. Der reale
Wert ergibt sich aus dem gemessenen Wert abzliglich 10 ns.
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2.3.2. Grenzwerts Z.4. Betriebsbedingungen
bEI Bg == 0 bis 70 °C Tabelie 3
Tabelle:2 b enngrote Kleinst- | Nenn- | Gesnt-
. wart wert werl
- Kleinst- | Grabi-
Kenngréfle . wert wert Betrlebsspannung Uge V 4,75 5 5,25
Spannung in alian Anschliissen, — 6,5 6,5 E:_E}ngungsspannung 2 - Uce
bezogen auf Ugs g V OE/Uepg im Lese-
betrieb Uio V
Gesamiverustleistung Pior W — 1.5
L-Eingangssponnung Uy V —0,3 - 0,8
lLagerungs- _ —~55% | 125 -
temperaturbereich® Py °C H-Eingangsspannung Um V 2 - Vectt
Batriebs- - a 25 0
temperaturbereich P °C

2,5. Dynamische Meﬂbedmgungen

— Flankenanstlegs- und Abfalizeit der Elngungssigno!e'
20 ns

— Referenzpegel der Eingangssignale:
low: 0.8 V / High: 2V
Fiir OFE/Uen gelten diase Bedingungen nur fir den
Low-Pagal.
— Referenzpegel der Ausgangss:gnule
Low: 88V / High: 2V

DCynamisches Verhalten:

Tuox
4=
Ap dis ann
1-_
Tavov o
SRR, - -T2 Tz
s pa i TR TR AT,
[
g
Tor.ov | Towoz
G4
o A

' Bad 3

3 Fiir programmierte Schaltreise gift TGL 24 851, Abschnilt
»Tronsport und Lagerung”. Fir Prishwacke ist eine Lage-
rungstemperctur von 125°C Uber eine Zeit von maximal
48 Stunden rulfssig.
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2.6. Mechanische Festigheit
Die. Bauelemante milissen siner konstanten Beschleuni-
gung von 490 m - s standhalten;

27 Einsatz-, Transport- und Lagerungsbedingungen
EK 3 und TK 2 nach TOL 465

2.8. Fluf- und Waschmittelbestéindigkeit
nach TGL 32 377/02

29. Zuvérliissigkeit
2.9.1. Prifzuverl@ssigkelt
Prii_fé usfalirate: nach Angobe des Herstellers

29.2. Betrlebszuverlissigkeit
Betriebsausfalirate: nach Angabe des Herstellers

Bei Belastung entsprechend der Bezugsbeansprudhung,

Standard-Pritfbedingungen nach TGL 9203/01 und einer

mechanischen Belastung entsprechend ded Baanspru-
chungsgruppe G21 nach TGL 200-0057/04, bezogen auf
die durch den Schaltkreis verursachten Funktionsausfiiile
von Gertiten und Anlagen.

Der Kennwert der KenngréBe As stellt eine einselt:ge
Konfidenzschétzung der oberen Grenze mit einer stati-
stischen Sicherheit von 60 % dar, wobel die Konfidenz-
sdmtzung bel einer Betrlebsdauer von mindestens
2000 h, gemitteli iiber jeweils 12 Monote, durchgefihrt

- wird.

" EBine Zuverlissigkeitsreduzierung ist zu erwarten, wenn
die Schaltkreise bel Grenzbedingungen noach TabefieE
betrieben werden.

Bezugsbeanspruchung: Uee = 4,75 bIs 525V
#qa = 50 ﬂc

3. ABNAHMEREGELN

Integrationsgrad 5 wie Integrationsgrad 4 nach TGL
24 951; ledighich der AQL-Wert in der Prifgfuppe A3
({-Wert) wird mit 1.0 fesigelegt.

Alle Bouteile werden programmiert ausgeliefert,

4. PRUFUNG

4.7, Nachweis der Waschmittelbestlndigkeit

An den Priiflingen der Priifgruppe Bt ist zusétzlich der
Nachweis der Waschmittelbestandigkeit vorzunehmen,
Beunspruchung:

Ultroschallwésche in Isopropanod
"Waschmitteltemperatuir ¢ == 35 °C
Wascdhzeit t == 3 min

Generatorfrequenz § = 40 kHz
Generatorleistung 30 W je Liter Bedinhalt

Annahmezahl c =1

4.2. Nachweis der Schwallétharkeit der Anschliisse
nach TGL 200-0053/04

Priifverfahren mit unkaschierter {ochplatie

Zu priifen sind 8 Scholtkraise
Zuldissige Anzahl der Ausfélie: 5 Anschliisse

4.3, Prifung mit feuchter Wirme

Feuchtebeanspruckung nach TGL 9206/02

Priifung Bb40: Dauer21 Zyklen je 24 h

Stichprobe: n = 13; ¢ = 1

Taglich 8 h mit Betriebsspannung und 16 h sowie an den
Wochenenden nur Legerung chne Betriebsspannung.

4.4, Nachweis der mechanischen Festigkeit
nach TGL 200-0037/09
Die Bauelemente sind senkrecht rur Bodenfliche des

Gehdiuses 60 s + 5 s mit einer konstanten Beschlauni-
gung van 9810 m - s~ zy belusten,

4,5. Nachweis der Prifausfallrate

Die Prifausfallrate ist durch die elektrische Douver-
belastung nachzuweisen.

Einstellwerte: Ucc =525V
Uer = 5,25V
Uss =0V

. By = 85 GC ]

Beurtellungskriterien K-Werte nach Tobelle 1

Vorzugsbedingungen: Mindeslbedingungeh:

Beanspruchungs- Beanspruchungs-
daver 2500 h dauer 1000 h
Zugelassena Zugelassene '
Aysfaellzahil Ac =3 Ausfallzahl - Ac=2
Belastungsschaltung:
T Yoo
Al 0o
/T T
: A2 o2
o4 R:Ii
Al O Daten

|
|

B
>

S
on
)
o

Adrassend W 55"
oAl
W.E2
'4.’0
Atd

i

AN
Auswm@narm—»ﬁf&
PR

T=

‘Alle Signaleitungen sind Gber eln Trepbersystem mit
einem Mikrorechner gekoppelt.

Bild 4

4.6. MeBschaliungen
4.61, Allgemeines

Der Hersteller hat durch seine Messungen die Einhal-
tung der Gréft- und Kleinstwerte zu sichern,

Der Anwender derf den Schaltkreis ols fehlerhafi be-
zeichnen, wenn der Kleinst- oder Gré8twert unter Ein-
bezlehung der MeBunsicherhelt des zur Uberprifung
verwendeten MeBaufbaus unter- bzw. Uberschritten wird.
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4.6.2, Ei'ngnngsreststrﬁmé ._

Meﬂverfchren noch TGL 31486/04:
Jeder Emgang Ist einze[n ZU mEssen,

4.6.3, Ausgcngsreslstroma

Merarfahren nach TGL 31486/05

AdreBbeiegung an AO bis A1t so realisieren, daB bei
Uo = 0 V, OF = U on den Ausgangen Uos erscheint

und bel Uo = 55 V¥ und OF = U an den Ausgéngen
UoL erscheint,

4.6.4. Ausgangsspannung

Medverfahren nach TGL 31486/02 -
AdreBbelegung an AD bis A11 nach Abschnitt 4.6.3,

4.67. Zeitmassung

[ e

of

RERRER]

C = 100 pF
R1==15k0

R2 = 6 kG

V1 bis V4 = SAY 18

5, TRANSPORY UND LAGERUNG
nach TGL 24 951

Hinweise

Im vordiegenden Standord ist quf folgende Standards Bezug
genommen: TGL 9203/01; TGL 9206/02: TOL 24951; TGL 26465;
TGL 26713; TGL 31486/02 und /04 bis /06; TGL 32377/02; TGL
200-0053/04, TGL 200-0057/04 und /09,

Integrierte Halbleiterschaltkreise; Termini, Definitionen und
Kurzzeichen elektrischer KenngréBen siehe TGL 29 268
Halbleiterbouelemente; Diskrete Holblelterbavelamente und
integrierte Holbleiterschaltkreise; Bidldung der Typbezeichnung
und Gestaltung der Typkennzelchnung slehe TGL 38 115
Holbleiterbavelemente: Kurzzeichen der Halbleiterbautechnik
sishe TGL 200-8200

Integrierte  Haiblelterschaltkreise; Bitmusterbestellunterlugen
fiir die Unipolaren stotischen Festwertspeicher-Schaltkreise
U 2616 D, U 2632 D, U 2664 D {Werkstandards des VEB MME)
sighe FS 457.38

4.6.5. Stromaufnahme an Ucc, 0_E7U+a
MeBverfahren nach TGL 31486/06 -

Bei Messung: lec: CE = Uw, OE/Uﬂ; = | Uln
lecn: CE, OF = Um

4.66. Ein- und Ausgangskupazltqt:

Jeder Eingang ist einzeln zu messen, alle dbrigen An-
schliisse werden auf Uss gelegt.

MeBspannung max. 200 mV
f==0,5 bis 2 MHz

Und, 2¥

Bild 5




